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規格

特色

採用NI PXI SMU模組，提供高速、穩定與精準的測量。
快速的測試速度，65↑顆/秒(採用8個針座點測)
提供大範圍且精準的電流源
10 fA 或 100 nV 解析度
1.8 MS/s 取樣率與 100 kS/s 更新率
SourceAdapt 技術可提供更快、更穩定的量測效能

電性範圍:20W、200V、10A
可量測電學、光學、熱學特性(選購)
順向電壓(Vf)
逆向電壓(Ir)
Thyristor現象
逆向崩潰電壓(Vrs)
ESD(選購)
光學特性量測
亮度(Luminance)
峰值波長(λp)
主波長(λd)
中心波長(λc)
光譜半高波寬
色度座標
光強度

LED Test Solution

Voltage Range : +/-600 mV、6V、20V、200V
Voltage Resolution : 100nV、1uV、10uV、100uV
Voltage Accuracy : 0.02% + 50 μV 、 0.02% + 320 μV、
0.022% + 1 mV、0.025% + 10 mV
Current Range : +/ -1uA、10uA、100uA 、1mA 、10mA
、100mA 、1A 
Current Resolution : 100fA、1pA、10pA 、100pA 、1nA
、10nA 、100nA
Current Accuracy : 0.03% + 100 pA、 0.03% + 700 pA、
0.03% + 6 nA、 0.03% + 60 nA、 0.03% + 600 nA、
0.03% + 6 μA、 0.04% + 60 μA
PW Min 100us, 1~100% duty cycle at 20V



Mini & Micro LED Test Solution

速度

PXI 測試系統
高速且精準的電性量測

極大效益

250↑顆/秒

60萬顆Wafer
45分鐘測試完畢

數量

Probe Card支援
16、32、64、128

或
更多針…

Probe Card多針測試滿足Mini & Micro LED高速、大量的測試的需求
Mini & Micro LED 晶粒尺寸小數量非常多，當一片Wafer有80萬顆、100萬顆的晶粒時，採用傳統的測試方式不只
耗時也耗費龐大的設備成本。因此順英推出Probe Card的測試方案來滿足Mini & Micro LED 的測試需求，用Probe
 Card 點測的挑戰來自於測試機需要極高速的測試速度同時還需要非常精準的量測穩定度，順英利用Probe Card測
試已有十年以上的經驗，再加上PXI的測試架構讓我們的Mini & Micro LED Tester擁有強大的效能表現。
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Mini LED 背光板檢測機

SHCOBT-V1
COB Tester

採用PXI SMU模組，提供高速、穩定與精準的測量。
提供大範圍且精準的電流源
順英獨有技術可提供更快、更穩定的量測效能
提供單區掃描、全區點亮測試
待測物錯位偵測
可客製化機台及軟體功能

● 電性範圍:
        Current Out: 1uA~10A
        Voltage Out: 600mV~200V
        閃頻測試: 120~240Hz
● 可進行簡易型熱阻測試
● 機台再現性:Vf誤差≤ ±0.01V
● 機台再現性:單顆亮度誤差≤ ±3%
● 機台再現性:WLD誤差≤ ±0.4nm
● 機台再現性:WLP 誤差≤ ±0.4nm
● 機台再現性:CIE x誤差≤ ±0.003
● 機台再現性:CIE y誤差≤ ±0.003

規格

特色
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VCSEL Test Solution

Voltage Range :+/-600 mV、6V、60V
Voltage Resolution: 100nV、1uV、10uV
Voltage Accuracy : 0.02% + 50 μV 、 0.02% + 300 μV、
 0.02% + 3 mV
Current Range : +/ -1uA、10uA、100uA 、1mA 、10mA 
、100mA 、1A 、3A
Current Resolution: 100fA、1pA、10pA 、100pA 、1nA 
、10nA 、100nA、1uA
Current Accuracy : 0.03% + 100 pA、 0.03% + 700 pA、 
0.03% + 6 nA、 0.03% + 60 nA、 0.03% + 600 nA、 
0.03% + 6 μA、 0.03% + 60 μA 、 0.083% + 900 μA
PW Min 100us, 1~100% duty cycle at 6V 3A ; 5% 10A

**另提供10A以上0~100% duty cycle的選配功能**

Wavelength Range : 800 nm ~ 990 nm
Resolution:0.2nm
Integration time:4 ms – 10 seconds

Electrical: L-I-V、Ith、Iop、Vf、Rs、Slope Efficiency(η)
Optical: λp 、 Δλ 、FWHM
Electrical characteristics at different temperatures :Δ Ith 、Δ Vf /ΔT、Δη/ΔT
Optical characteristics at different temperatures : : Δλp /ΔT
Other: kink test、inductor

SMU specifications

Spectrometer specifications

Measurement items
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